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Interpreting the temporal emission of LIBS plasmas using advanced chemometric methods
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  d'Al+ persistent plus longtemps dans le néon Al + /Al plus grand dans le Ne Potentiel d'ionisation du néon> Potentiels d'ionisation d'O et de N Les raies de Si sont présentes sur C1 et C2, avec un rapport S/F plus élevé sur C2. • Les scores de C2 passent par un maximum entre 1 et 3 µs  Paramètres temporels optimaux pour l'analyse du Si. • Les mêmes résultats ont été obtenus avec un échantillon 10 fois moins concentré (1 % Si). résolus temporellement pour un alliage d'Al avec 10 % Si Détermination de l'origine des liaisons CN en étudiant l'évolution temporelle de C et de CN sans étudier la corrélation entre ces signaux. Mesure de l'intensité d'AlO sous différentes atmosphères afin de déterminer si ce signal provient de la réaction des atomes d'aluminium avec de l'oxygène dans le plasma, ou à partir de la couche d'Al2O3 à la surface de l'échantillon. Mais le signal d'O n'est pas pris en compte. à l'énergie atomique et aux énergies alternatives Centre de Saclay | 91191 Gif-sur-Yvette Cedex Etablissement public à caractère industriel et commercial | R.C.S Paris B 775 685 019 Direction de l'énergie nucléaire Direction déléguée aux activités nucléaires de Saclay Département de physico-chimie Service d'études analytiques et de réactivité des surfaces Laboratoire de développement analytique nucléaire, isotopique et élémentaire maria.elrakwe@cea.fr MERCI POUR VOTRE ATTENTION